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Abstract (en)
The regulator comprises an external JFET transistor (2) which is governed by a control unit (10) to produce a regulated voltage (Vreg1) from a
supply (Vhv). The control unit consists of a differential amplifier (4) which is supplied from a voltage divider (5) connected to the regulated voltage
and a reference cell (6) and controls the external regulator through a MOSFET transistor (3)

Abstract (fr)
Il est décrit un circuit régulateur haute-tension (1) permettant de délivrer au moins une première tension de sortie régulée (VREG1, VREG2) à partir
d'une tension d'entrée haute (VHV), ce circuit régulateur comprenant un dispositif externe de régulation (2) comprenant un terminal d'entrée (21)
sur lequel est appliquée ladite tension d'entrée haute, un terminal de sortie (22) sur lequel est délivrée ladite première tension de sortie régulée,
et un terminal de commande (23) relié à un circuit de commande (10) du dispositif externe de régulation. Le dispositif externe de régulation (2) est
commandé par un amplificateur différentiel (4) aux entrées duquel sont respectivement appliquées une tension divisée proportionnelle à la première
tension de sortie régulée et une tension de référence déterminée (VREF), la sortie de cet amplificateur différentiel commandant l'état de conduction
du dispositif externe de régulation (2) au travers d'un transistor MOSFET haute-tension (3) connecté par son drain au terminal de commande (23) du
dispositif externe de régulation (2). <IMAGE>
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